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Известно, что электрические параметры ферритов, наряду с магнитны­
ми свойствами, являются определяющими, например, при оценке полезно­
сти их применения в устройствах памяти ЭВМ (', 2). Зависимость гистере­
зисных параметров литий-марганецсодержащей матрицы от концентрации 
марганца частично освещена в (3), однако электрические свойства указан­
ной матрицы в научной литературе не описаны.

Целью данной работы было восполнить данный пробел и проследить 
за характером изменения удельного электрического сопротивления систе­
мы Lio,5Fe2,5-хМпхО4 в интервале изменения (Хж=^0,4 в зависимости от кон­
центрации окислов марганца. Образцы для изменения удельного электро­
сопротивления готовили в виде стол­
биков диаметром 4 мм, длиной 8 мм 
из стандартных окислов по обычной 
керамической технологии. Измерение 
удельного электросопротивления про­
изводилось мостовым методом на при­
боре типа Р4060. Контакты наносили 
вжиганием согласно методике, опи­
санной в (4).

Результаты измерения величины 
удельного электросопротивления р 
литий-марганцевого феррита от кон­
центрации окислов марганца при ком­
натной температуре приведены на 
рис. 1. Результаты измерения удель­
ного электросопротивления в интерва­
ле температур от 20 до 160° С соответ­
ственно концентрационной зависимо­
сти, приведенной на рис. 1, представ­
лены на рис. 2. Приведенные на рис. 2 
зависимости находятся в полном со­
гласии с данными аналогичных на­
блюдений (5). Что касается характера 
зависимости удельного электросопротивления от концентрации (рис. 1), 
то вид такой зависимости частично освещен в литературе (6), однако ме­
ханизм и природа наблюдаемых максимумов оставались невыясненными. 
В этой связи следует заметить, что в научной литературе характер подоб­
ных зависимостей объясняется существованием спинового состояния, на­
пример, в монокристаллах эрбия, тербия, европия при наложении внешних 
температурных и магнитных полей (7,8).

Рис. 1. Зависимость удельного электричес­
кого сопротивления ферритов системы 
Lio,5Fe2,5-xMnx04 от концентрации марганца
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Рис. 2. Зависимость от температуры удельного электрического со­
противления литий-марганцевого феррита: 1 — ж=0,2; 2 - 0,15; 3 — 
0,1; 4 - 0; 5 - 2,5; 6 -0 ,05; 7 — 0,3; 8 - 0,35; 9 - 0,4 от температуры

Исходя из этих представлений, нами было принято допущение, что за 
наблюдаемый характер удельного электросопротивления (рис. 1) ответст­
венно спиновое состояние в ферримагнетике, фиксируемое концентрацией 
окпслов марганца. Для выяснения правомерности указанного допущения 
нами накладывалось внешнее магнитное поле при температурах 20, 120, 
140 и 160°. Зависимости удельного электросопротивления от напряженно­
сти прикладываемого внешнего магпитного поля приведены на рис. 3. 
Наиболее показателен эффект на образце с концентрацией ж=0,2, где ха­
рактер вклада удельного электросопротивления за счет «спинового состоя­
ния» составляет наибольшую величину. Характерно, что при наложении 
внешнего магнитного поля на эти же образцы при комнатной температуре 
изменения удельного электросопротивления на образцах нами не наблю­
далось.

Мы полагаем, что наблюдаемые эффекты изменения удельного элек­
тросопротивления на литий-марганцевой ферритовой матрице при одновре­
менном наложении температурных и магнитных полей объясняется тем, 
что температурное поле облегчает поворот спинов в направлении прило­
женного внешнего магнитного поля из первоначального фиксированного 
состояния, что уменьшает рассеяние носителей тока на спинах ферримаг­
нетика.

В перспективе представляет интерес изучение влияния тмпературно- 
магнитных полей на уровень удельного электросопротивления через маг­
нитные спины вводимых d-ионов и /-ионов соответственно заданных кон­
центраций. Особенно это относится к выяснению влияния ионов-активато-
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Рис. 3. Изменение удельного электрического сопротивления от 
концентрации окислов марганца при температурах 120° (7, 2), 
140° (У, 4), 160° (5, 6) без наложения магнитного поля (7, 3, 

■5) п при наложении магнитного,поля напряженностью Нт= 
= 13 кэ (2, 4, 6)

ров ,Сг3+, Sc3+, Се',+, вводимых в литиевую матрицу ферримагнетика с низ­
кой коэрцитивностью.
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